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Titulo proyecto
Moduladores electro-Gpticos avanzados en silicio para interconexiones Opticas en centros de datos

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

En los dltimos afios, la introduccion de tecnologias foténicas en los centros de datos para sustituir en parte a
las interconexiones en el dominio eléctrico via cables de cobre ha permitido una mejora significativa de las
prestaciones. Sin embargo, el incremento del trafico de datos supera las tecnologias fotonicas actuales y
enfoques innovadores son requeridos. El proyecto se centrard en la simulacién y caracterizacion de
moduladores integrados eficientes en tecnologia de silicio CMOS, empleando las capacidades de test electro-
Opticos del centro de Tecnologia Nanofoténica que cuenta ademas con una capacidad de proceso de obleas
de silicio de 6 pulgadas y empaquetado de dispositivos para prototipado rapido.

Actividades a realizar por el alumno

El alumno dispondra de acceso a herramientas avanzadas de simulacion para modelar los efectos electro-
Opticos en silicio asi como el funcionamiento basico de los elementos que lo componen (guias, divisores,
curvas,etc).

Asimismo, el alumno tendra acceso a los laboratorios del Centro de Tecnologia Nanofoténica para poder
llevar a cabo la caracterizacion de dichos moduladores electro-6pticos en Silicio en DC y alta frecuencia asi
como de los elementos foténicos pasivos que lo componen.

Horario
Flexible atendiendo a la disponibilidad del alumno y las especificaciones de la normativa de la beca.

Page 1 of 1



